COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & I'Organisation Internationale de Normalisation — 180)
RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 1S0)
IEC RECOMMENDATION

Publication 148

Deuxieme édition — Second editicn

1969

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé
Genéve, Suisse

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60148 1969


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969

@%
D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60148 1969


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & 1'Organisation Internationale de Normalisation — 180)
RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — IS0)
IEC RECOMMENDATION

Publication 148

Deuxiéme édition — Second edition

1969

Symboles littéraux pour les dispog

et les w 1

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca- form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
niqus, y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Ceniral de la Commission Electrotechnigue Internationale
1, rue de Varembé

Gendve, Suisse

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60148 1969


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969

SOMMAIRE

Pages

PREAMBULE . . . . . . . . . . . v v i v e i e e e e e e e s e 6
PREFACE . . . . . .« . . o o i e e e e e 6

Articles CHAPITRE I: GENERALITES
1. Domaine d’application . . . . . . . . . . . . .. ..., 10
2. Définitions des termes utilisés dans la présente recommandation . 10
3.  Recommandations générales pour les symboles littéraux 10
4. Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissancs 10
5.  Symboles littéraux pour les paramétres électriques . . . 18
6. Symboles littéraux pour les autres grandeurs 22
CHAPITRE 1I: SYMBOLES LITTERAUX PO

1. Symboles littéraux pour les cours 24
Symboles littéraux pour les para 24

3. Liste de symboles littéraux 26
1 44
2. 44
3. 44

BOLES LITTERAUX POUR LES DIODES REGULATRICES
ENSION ET LES DIODES DE TENSION DE REFERENCE
A Pétude
CHAPITRE V: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES TUNNEL
1. Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissances . . . . . . . . . . . . 48
2.  Symboles littéraux pour les paramétres électriques . . . . . . . . . . . . . ... .. 48
3. Liste de symboles littéraux . . . . . . . . . . . . L 48
CHAPITRE VI: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES
A CAPACITE VARIABLE
A Iétude

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60148 1969


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969

CONTENTS

Page
FOREWORD . . . . . . . . L s e 7
PREFACE . . . . . . . . L 7

Clause CHAPTER I: GENERAL
L. Scope . . . . . Lo R 11
2. Definitions of terms used in this Recommendation 11
3. General recommendations for letter symbols . . . . . . . . . . . ) . 11
4. Letter symbols for currents, voltages and powers 11
5. Letter symbols for electrical parameters . . . . . . . . . . . C .. 19
6. Letter symbols for other quantities . . . . . . . . . . . . 23

CHAPTER II: LETTER SYMBOLS FO
Letter symbols for currents, voltages apd powers R 25
Letter symbols for electrical parameters 25
3. List of letter symbols . . . . . . . 27
CHAPTER T1il: L¥ -POWER SIGNAL DIODES

Letter symbols<g>cu : 2 9 B e e e e e 45
. Letter symbols eloct BIS N« v e e e e e e e e e, 45
3.  List of letter symb NG TN s s e e 45

CHAPTER BOLS FOR VOLTAGE REFERENCE AND VOLTAGE

REGULATOR DIODES

Under consideration

CHAPTER V: LETTER SYMBOLS FOR TUNNEL DIODES

1. Letter symbols for currents, voltages and powers . . . . . . . . . . . . . . . . ... 49
2. Letter symbols for electrical parameters . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 49
3. Listofletter symbols . . . . . . . . . L . L Lo 49

CHAPTER VI: LETTER SYMBOLS FOR VARIABLE CAPACITANCE DIODES

Under consideration

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60148 1969


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969

CHAPITRE VII: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES

Articles DE REDRESSEMENT Pages
Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissances . . . . . . . . . . . . 52
2. Symboles littéraux pour les parametres électriques . . . . . . . . . . .. L 52
3. Liste de symboles littéraux . . . . . . . . . . .00 Lo 54
CHAPITRE VIII: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES THYRISTORS
Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissances 58
Symboles littéraux pour les parametres électriques . . . . . . . . . 58
3. Liste de symboles littéraux . . . . . . . . . . . . ... . 58

CHAPITRE IX: SYMBOLES LITTERAUX P
A EFFET DE CHA

8 IERAUX POUR LES MICROCIRCUITS
RES ANALOGIQUES

A Pétude

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60148 1969


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969

CHAPTER VII: LETTER SYMBOLS FOR RECTIFIER DIODES

Clause Page
1. Letter symbols for currents, voltages and powers . . . . . . . . . . . . ... 53

Letter symbols for electrical parameters . . . . . . . . . . . . . ... 53
3. Listof letter symbols . . . . . . . . . L Lo e 55

CHAPTER VIII: LETTER SYMBOLS FOR THYRISTORS

Letter symbols for currents, voltages and powers

2. Letter symbols for electrical parameters . . . . . . . . . . . . ...
3. Listofletter symbols . . . . . . . . . . .00

Documents

" Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60148 1969


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60148-1969

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions te€hnijues, préparés par des,Comités d’Etudes

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales e

3)

4

La pe

semiconductey

G ecommandation ont débuté & Stockholm en 1958 et des projets relatifs
cutés lors des réunions tenues 4 Madrid en 1959 et & Londres en 1960. A la

s.gdivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Pays-Bas

Autriche Portugal

Belgique .Roumanie

Danemark Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie

France Turquie

Isragl Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Italie

Le Comité national suédois a voté contre la publication uniquement parce qu’il ne pouvait pas
accepter Pemploi de la lettre ¥ au lieu de U comme symbole principal pour la tension.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Cor mlttees 0
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by
sense.

3) In order to promote this international unification, the TE C expresses the wish
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C recomme
rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recognized of extending international agreement on thiese mpatters through amerdeavour to harmonize
national standardization rules with these recommendations in so fie itiong will permit. The National

This Recommendatjen ha € Technical Committee No. 47, Semiconductor
Devices and Integrated@oc' cuits.

Work was started at Sfo andMrafts were discussed at the meetings held in Madrid in
1959 and in London in\196 is latter meeting, a draft was submitted to the National
Committees for app onths’ Rule in April 1961

The following Sountries\voted explicitly in favour of publication:

Austria Netherlands

Belgium Portugal

Czechoslovakia Romania

Denmark Turkey

France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Israel United States of America

Italy

" The Swedish National Committee voted against approval, solely on the grounds that it could not
accept the use of the letter symbol ¥ instead of U for voltage.
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Deuxiéme édition 1969

Le Comité d’Etudes Ne 47 poursuivit son travail concernant les symboles littéraux pour les dispositifs
a semiconducteurs lors des réunions tenues 3 Interlaken en 1961, & Copenhague en 1962, & Bad Kreuznach
en 1963, a Philadelphie en 1964 et 2 Tokyo en 1965,

Un projet contenant des recommandations supplémentaires pour les symboles littéraux pour les
dispositifs & semiconducteurs fut soumis a Papprobation des Comités nationaux suivant la Régle des Six
Mois en janvier 1966.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Japon
Australie Pays-Bas
Autriche Royaume-Uni
Belgique Suéde
Canada Suisse
Danemark Turquie
Etats-Unis d’Amérique

Italie

Les pays suivants s¢ sont pro

Allemagne
Australie
Belgique

Tchécoslovaquie
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

coopération avet le Comité d’Etudes No 25: Symboles littéraux et signes. Les avis donnés par le Comité
d’Etudes N° 25 ont presque toujours pu &tre suivis. Le seul point important de divergence est le suivant:

Dans la présente publication les symboles U et V sont tous les deux recommandés en tant que symboles
principaux pour la tension (différence de potentiel) alors que dans la Publication 27 de la CEIL: Symboles
littéraux & utiliser en électrotechnique, préparée par le Comité d’Etudes N° 25, ¥ est recommandé seulement
en tant que symbole de réserve. Le Comité d’Etudes N° 47 recommande la lettre ¥ comme autre symbole
principal pour la tension et les grandeurs dérivées, car la plupart des pays ’'emploient dans le domaine
des dispositifs & semiconducteurs et généralement dans le domaine de I’électronique.

Le Comité d’Etudes N° 47 poursuivra son travail sur les symboles littéraux pour les dispositifs a
semiconducteurs afin que la Publication 148 de la CEI soit tenue a jour par des modifications, des
compléments et/ou de nouvelles éditions.
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9
Second edition 1969

Technical Committee No. 47 continued its work on letter symbols for semiconductor devices during

the meetings held in Interlaken in 1961, in Copenhagen in 1962, in Bad Kreuznach in 1963, in Philadelphia
in 1964 and in Tokyo in 1965.

A draft containing additional recommendations for letter symbols for semiconductor devices was
circulated to National Committees under the Six Months’ Rule in January 1966.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Netherlands
Austria Sweden
Belgium Switzerland
Canada
Denmark
Germany
Italy
Japan

Six Months’ Rule in August 1968.
The following countries voted explicighnin favet

Australia
Belgium
Canada

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom
United States of America

pcommendations implied an editorial revision of the existing publication,
the Secretariat of Technicq mittee’No. 47 decided to issue this second edition of Publication 143,

which thus ndations regarding letter symbols for semiconductor devices adopted
until nowA

co-operation with Reghhical Committee No. 25, Letter Symbols and Signs. Advice given by Technical

Committee No. 25 could nearly always be followed. The only important point of difference is the following:

In the present Publication both U and ¥ are recommended as chief symbols for voltage (potential
difference) whereas in IEC Publication 27, Letter Symbols to be used in Electrical Technology, prepared
by Technical Committee No. 25, ¥ is recommended only as reserve symbol. Technical Committee No. 47
recommends the letter ¥ as alternate chief symbol for voltage and derived quantities because many countries
use it in the field of semiconductor devices and generally in the field of electronics.

Technical Committee No. 47 will continue its work on letter symbols for semiconductor devices so
that IEC Publication 148 will be kept up to date by revisions, extensions and/or new editions.
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SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

CHAPITRE 1: GENERALITES

1. Domaine d’application

Cette recommandation fournit un systéme uniforme de symboles littéraux pour le domaine
des dispositifs & semiconducteurs et des microcircuits intégrés.

2. Définitions des termes utilisés dans la présente recommandatig

limites et caractéristiques essentielles des dispositil

r

méthodes de mesure, Partie zéro: Généralités

I, i = pour le courant
U, u .

= pour la tension
V,v

P, p = pour la puissance.
Note. — La Publication 27 de la CEI recommande les lettres ¥ et v seulement en tant que symboles de réserve

pour la tension; cependant, dans le domaine des dispositifs a semiconducteurs, elles sont si largement
utilisées que dans cette publication elles ont été mises sur le méme plan que U et u.

4.1.2  Utilisation des lettres majuscules
Les lettres majuscules fondamentales seront utilisées pour la représentation:

a) des valeurs maximales;
b) des valeurs moyennes;
¢) des valeurs continues;

d) des valeurs efficaces.
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LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

CHAPTER I: GENERAL

I. Scope

This Recommendation provides a system of letter symbols to be used in the field of semi-
conductor devices and integrated microcircuits.

2. Definitions of terms used in this Recommendation

istics of Semiconductor Devices and General Principles o
and Terminology. For general terms and definitions, see

ication 27, Letter Symbols to be used in
Publication gives different recommen-

Electrical Technology, are applicahle, eXcept wherd
dations, in which casg’thg & owed>
4, Letter symbols fo

Basic Zett@

4.1
4.1.1

I, i = for current

U, u
V,v

P, p = for power.

= for voltage

Note. — IEC Publication 27 recommends the letters ¥ and v only as reserve symbols for voltage; however, in the
field of semiconductor devices, they are so widely used that in this Recommendation they are on the
same plane as U and u.

4.1.2  Use of upper-case letters
Upper-case basic letters shall be used for the representation of:

a) maximum (peak) values;
b) average (mean) values;
¢) continuous (d.c.) values;

d) root-mean-square values.
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4.1.3  Utilisation des lettres minuscules

Les lettres minuscules fondamentales seront utilisées pour la représentation des valeurs
instantanées qui varient avec le temps.

4.2 Indices

42.1 Liste des indices généraux recommandés

AV,av = moyen
F,f = direct
M, m = valeur maximale

MIN, min = valeur minimale

0,0 = circuit ouvert

R, r = inverse ou, en second indicg

S, s = court-circuit ou, en
accidentelle et/ou

(BR)

(0V)

tot

données dans les chapitres suivants de cette

exemple I

¢urs totales instantanées
exemple iy

¢) des valeurs totales moyennes
exemple Ig,y

d) des valeurs totales maximales
exemple Igy

4.2.2.2 Utilisation des indices minuscules

Les indices minuscules seront utilisés pour 'indication des valeurs relatives 4 la composante
variable seule, a savoir:

a) les valeurs instantanées
exemple i,
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4.1.3  Use of lower-case letters

Lower-case basic letters shall be used for the representation of instantaneous values which
vary with time.

4.2 Subscripts

42.1  List of recommended general subscripts

AV,av = average
F,f = forward
M, m = maximum (peak) value

MIN, min = minimum value

0, o = open circuit

R, r = reverse or, as a second subscript, rep

S, s = short-circuit or, as a second substx
non-repetitive

(BR) = breakdown

(OV) = overload

tot = total.

Note. — For other recommended subscripsy

4.2.2  Choice between upper-case and lowerscase subderip

Where Sub-clausg.4.2.1 lists both
these two styles shall be™pade acvqriing

lower-case.

Use of upp@ 2

4.2.2.1

iptS\shall bedused for the indication of:
(without signal)
example Iy

1 values
example iy

average tofal values
example I,y

d) maximum (peak) total values
example Iy

4.2.2.2 Use of lower-case subscripts

Lower-case subscripts shall be used for the indication of values applying to the varying
component alone, i.e.:

a) instantaneous values
example 7,
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b) les valeurs efficaces
' exemple I,

¢) les valeurs maximales
exemple I,

d) les valeurs moyennes
exemple 1y,

4.2.3  Régles additionnelles pour les indices

4.2.3.1 Indices pour les courants

Si la borne d’arrivée ou de sortie du courant doit &tre indiquée, cela sera fait par le premier
indice

exemples: Iy, iy, &y, I

4.2.3.2 Indices pour les tensions

4.2.3.3 Indices pour les tensions ou

Les tensions d’aliment
de borne approprié

exemples: I, = courant continu d’arrivée ou de sortie de
la seconde borne de base

U, ) .
B2-E tension continue entre la seconde borne de

" base et la borne d’émetteur
VB2—B

4.2.3.5 Indices pour dispositifs multiples

Pour les dispositifs & multiples sections, les indices seront modifiés par un nombre précédant
la lettre d’indice; dans le cas d’indices multiples, des tirets seront nécessaires pour éviter des

confusions
exemples: I, = courant continu de sortie de la borne
collecteur de la seconde section
Uicoc tension continue entre les bornes des
= collecteurs de la premiére et de la seconde
Vicooc section
Documents
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b) root-mean-square values
example [,

¢) maximum (peak) values
example [,

d) average values
example [,

42.3  Additional rules for subscripts

4.2.3.1 Subscripts for currents

If it is necessary to indicate the terminal carrying the current, this should be done by the
first subscript

examples: Iy, ig, iy, I,

4.2.3.2 Subscripts for voltages

the second the reference terminal or the circuit node.
sion, the second subscript may be omitted

examples: Ugg, Ugg,

4233

4234

alfollowed by a number; in the case of multiple subscripts, hyphens
isunderstandings

examples: I, = continuous (d.c.) current flowing into the
second base terminal

U, .
B2-E continuous (d.c) voltage between the

second base and the emitter terminals
VBZ——E

4.2.3.5 Subscripts for multiple devices

For multiple unit devices, the subscripts are modified by a number preceding the letter sub-
script; in the case of multiple subscripts, hyphens may be necessary to avoid misunderstandings

examples: I, = continuous (d.c.) current flowing into the
collector terminal of the second unit
Uicac continuous (d.c.) voltage between the
= collector terminals of the first and the
Vicac second unit
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43 Tableau fondamental des symboles

Le tableau suivant illustre ’application des régles données aux paragraphes 4.1 et 4.2.

Tableau fondamental

Lettres fondamentales

Minuscules Majuscules
Valeur instantanée de la composante variable indice
omposante variable
—~
Zz
2
3
Q
%23 .
g oriposante variable
) Xa moyehne de la composante variable
3
.2
ks \
=
Valeur totale instantanée 1s sighe spécial ou indice
@ Valeuf continue sans signal
<
2 . (. s g
% Avec signe spécial ou indice
‘& Valeur totale maximale
Valeur totale moyenne

Valeur efficace de fa composante variable

.
=
2
1}
2
©
o
-
1=
i
1
o
(&)

Valeur maximale de la
composante variable

Valeur moyenne de la
composante vaciable 1

‘ Teav Valeur totale i
Valeur en courant / ! moyenne C Valeur totale instantanée
continu sans signal™ | c | Iem
| Valeur totale
maximale
Absence de Avec signal Temps
F signal
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The following chart illustrates the application of the rules given under Sub-clauses 4.1 and 4.2.

Basic symbol chart

Basic letter

Lower-case

Upper-case

Instantaneous value of the varying component

Instantaneous total value

4.3 Basic symbol chart

2
o
(o]
5
2
Q
3

)

&

=

2

5

n
2
3]
?
5
o
o
-

4.4

Collector currént

Average varying —

component value

D.C. value ——
no signal

|
!
| leav
i
|

Average

RMS varying component value

Maximum varying
J component value

e

¢ Instantaneous varying component value

‘e Instantaneous total value

total value
Iem
Maximum
total value
With signal Time

No signal J.
>t

Full document details: IEC 60148 1969
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5. Symboles littéraux pour les paramétres électriques

5.1 Définition

Pour les besoins de cette publication, le terme « paramétre électrique » s’applique aux
parametres matriciels des quadripoles, aux éléments des circuits électriques équivalents, impédances
et admittances, inductances et capacités.

5.2 Letires fondamentales

5.2.1  Liste des lettres fondamentales recommandées

Ce qui suit constitue une liste des plus importantes lettres fondamentales utilisées pour les
parametres électriques des dispositifs a semiconducteurs.

B, b = susceptance; partie imaginaire d’un pa
(y) d’'un quadripdle

C = capacité

G, g = conductance; partie réelle d’
d’un quadripdle

5.3 Indices

5.3.1  Liste des indices généraux recommandés

Ce qui suit constitue une liste des plus importants indices généraux utilisés pour les parameétres
électriques des dispositifs a semiconducteurs:

F,f = direct; transfert direct
I,i = entrée

0O, o = sortie
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s. Letter symbols for electrical parameters

5.1 Definition

For the purpose of this Publication, the term  electrical parameter ” applies to four-pole
matrix parameters, elements of electrical equivalent circuits, electrical impedances and admittances,
inductances and capacitances.

5.2 Basic letters

5.2.1  List of recommended basic letters

The following is a list of the most important basic letters used for electrical parameters of
semiconductor devices.

B, b = susceptance; imaginary part of an admittance

meter
C = capacitance
G, g = conductance; real part of an admitta 3 s _matrix parameter

H, h = hybrid (h) four-pole matrix paramets
L = inductance

R, r = resistance; real part of

X, x =

Y,y

5.2.2

523

Lower-case etters shall be used for the representation of electrical parameters inherent in
the devicewith the exception of inductances and capacitances, see Sub-clause 5.2.2., paragraph b)).

53 Subscripts

5.3.1  List of recommended general subscripts

The following is a list of the most important general subscripts used for electrical parameters
of semiconductor devices:

F,{ = forward; forward transfer
I,i = input

0O, o = output
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R, r = inverse; transfert inverse

T = diélectrique, déplétion

11 = entrée

22 = sortie applicable seulement aux paramétres matriciels des
12 = transfert inverse quadripodles, voir paragraphe 5.3.3

21 = transfert direct

1 = entrée applicable a tous les paramétres électriques a Pexclu-
2 = sortie sion des paramétres matriciels des quadripdles

Note. — Pour les autres indices recommandés, voir les listes données dans les chapitres suivants de cette Publication.

5.3.2  Choix entre les indices majuscules et les indices minuscules

Lorsque la liste du paragraphe 5.3.1 indique & la foi
‘minuscule, le choix entre les deux représentations se fera St

5.3.2.1 Utilisation des indices majuscules

La représentation maj
(continues)
exemples: h,y

= valeur du rapport de transfert direct du courant,
sortie en court-circuit pour de petits signaux, en
montage émetteur commun

= valeur de I'impédance externe pour de petits signaux

Chaque élément de la matrice d’un quadripdle est identifié selon les régles suivantes.

5.3.3.1 Premier indice

La premiere lettre d’indice ou les deux premiers chiffres d’indice choisis dans la liste des
indices donnée au paragraphe 5.3.1 indiquent Pentrée, la sortie, le transfert direct ou inverse

exemples: Ay ou &
hy, ou h,
hyy ou by

hi, ou h,
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